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Abstract of EP089641 7 

The circuit includes a switching transistor which is controlled intermittently by a control element 
such as a comparator (5) to output a predetermined output current. A signal which is influenced 
by the bulk resistance of the switching transistor is fed to an input (a) to the control element. 
A control signal is fed to the other input of the control element to define the sampling 
characteristic of the intermittent control. The control signal has the opposite characteristic to 
that of the bulk resistance. This may be achieved using an NTC resistor. 
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(54) Schaltungsanordnung mit einem Schalttransistor 

(57) Die Erfindung bezieht sich auf etne 
Schaltungsanordnung mit einem in einem ersten SchaJ- 
tungsabschnitt angeordneten Schalttransistor, der Ober 
eine ein Steuerglied aufweisende Ansteuereinheit zur 
Abgabe eines vorgegebenen Oder vorgebbaren Aus- 
gangsstroms intermittierend angesteuert wird. Ein von ^ 
einer Temperaturanderung unabhangiger Ausgangs- 
strom wird mit einfachen MaBnahmen dadurch eraett, 
daB einem Eingang des Steuerglieds ein von dem 
Bahnwiderstand des Schalttransistors beeinflu8tes 
Signal zugefuhrt ist, und daB einem anderen Eingang 
des Steuerglieds zum Bestimmen des Tastverhaltnis- 
sesder intermittierenden Ansteuerung ein Steuersignal 
zugefuhrt ist, das mit einem dem Temperaturveriauf des 
BahnwkJerstandes entgegenwirkenden Temperaturver- 
iauf beaufschlagt ist. 
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Beschreibung 
Stand der Technik 

[0001] Die Erfindung bezieht stch auf eine 
Schaltungsanordnung mit einem in einem ersten Schal- 
tungsabschnrtt angeordneten Schalttransistor, der uber 
eine ein Steuerglied aufweisende Ansteuereinheit zur 
Abgabe eines vorgegebenen oder vorgebbaren Aus- 
gangsstroms intermittierend angesteuert wird. 
[0002] Eine Schattungsanordnung dieser Artist in der 
DE-Z "Bettor", 4/93, Seiten 41, 42, 47 und 48 angege- 
ben. Um den Schalttransistor in Form eines Fefdeffekt- 
transistors gegen zu hohe Veriustleistung zu schOtzen, 
ist ein Widerstand mrt negativem Temperaturkoeff izien- 
ten, d.h. ein NTOWiderstand vorgesehen, der mit dem 
Leistungstransistor in engem thermischem Kbrrtakt 
steht, um ihn bei zu hoher Veriustleistung abzuschalten. 
Ein derartiges Abschatten ist in vielen Fallen ungeetg- 
net Ahrdich wirkt auch etn auf Seite 48 dieser Lrteratur- 
stelle angegebener Temperatursensor. 
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
Schattungsanordnung der eingangs genannten Art 
bereitzustellen, deren Ausgangsstrom temperaturkorn- 
pensiert auf einem vorgegebenen Wert gehalten wird. 
[0004] Diese Aufgabe wird mit den im Patentanspruch 
1 angegebenen Merkmalen gelOst Hiernach ist also 
vorgesehen, da8 einem Eingang des Steuerglieds ein 
von dem Bahnwiderstand des Schalttransistors beein- 
fluBtes Signal zugefuhrt ist und daB einem anderen 
Eingang des Steuerglieds zum Bestimmen des Tastver- 
hattnisses der intermittierenden Ansteuerung ein Steu- 
ersignal zugefuhrt ist, das mit einem dem 
Temperaturverlauf des Bahnwiderstandes entgegenwir- 
kenden Temperaturverlauf beaufschlagt ist. 
[0005] Durch die Zufuhrung des von dem Bahnwider- 
stand des Schalttransistors beeinfluBten Signals zu 
dem einen Eingang und dem Steuersignal, das mit 
einem dem Temperaturverlauf des Bahnwiderstandes 
entgegenwirkenden Temperaturverlauf beaufschlagt ist 
zu dem anderen Eingang des Steuerglieds wird das 
Ausgangssignal des Steuerglieds temperaturunabhdn- 
gig und der von der Ansteuereinheit bestimmte Aus- 
gangsstrom zum temperaturunabhftngigen Betrieb 
einer Last auf einem von der Temperatur unbeeinfluB- 
ten, stabilen Wert gehalten. Eine derartige Schaltung ist 
z.B. gut geeignet fOr die Ansteuerung einer Entladungs- 
lampe, die lediglich in der Anfangsphase eine erhOhte 
Anlaufleistung bendtigt und danach in den erheblich 
weniger Leistung erfordernden Brennbetrieb ubergeht. 
[0006] Ist vorgesehen, daB als Steuerglied eine Ver- 
gleicherstufe vorgesehen ist, und daB das Steuersignal 
an dem anderen Eingang durch einen in Abhangigkeit 
der Temperatur variierten Widerstandswert eines 
Widerstandsnetzwerks beaufschlagt ist, so wird die 
Temperaturkompensation mit einfachen Mitteln erzielt 
[0007] Dabei bestehen einfache MaBnahmen darin, 
daB der Bahnwiderstand parallel zu einem ersten Ein- 



gangswiderstand an den einen Eingang der Vergleich- 
erstufe angeschlossen ist und daB an dem anderen 
Eingang ein Spannungsteiler aus einem wefteren Ein- 
gangswiderstand und aus einer Widerstandsgruppe mit 
5 einem temperaturabhangigen Widerstand angeschlos- 
sen ist, wobei der temperaturabhangige Widerstand 
leicht entsprechend einer geeigneten Kbmpensations- 
kurve fur den Bahnwiderstand gewahft werden kann. 
Insbesondere kann dabei vorgesehen sein, daB der 
10 Bahnwiderstand positiven und der temperaturabhan- 
gige Widerstand negativen Temperaturkoeffizienten 
besrtzt und daB der eine Eingang der invertierende und 
der andere Eingang der nichtinvertierende Bngang der 
Vergleicherstufe sind. Der positive Temperaturkoeffizi- 
15 ent des Bahnwiderstandes wird kompensiert durch den 
negativen Temperaturkoeffizienten des temperaturab- 
hangigen NTC-Widerstandes. 
[0008] Ein afternativer Aufbau ist dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Bahnwiderstand parallel zu einem 
20 ersten Eingangswiderstand an den einen Eingang 
der Vergleicherstufe angeschlossen ist, daB an dem 
anderen Eingang ein Spannungsteiler aus einem wefte- 
ren Eingangswiderstand und aus einer weiteren 
Widerstandsgruppe angeschlossen ist und daB der 
2$ Widerstandswert der weiteren Widerstandsgruppe 
durch unterschiedliche Kombination in Abhangigkeit der 
Temperatur zugeschalteter und abgetrennter Wider- 
stande variierbar ist Auch dieser Aufbau ist mit relativ 
wenig Aufwand verbunden, wobei c6e Anderung des 
30 Bahnwiderstandes mit der Temperatur durch eine 
gegenldufige Anderung des Widerstandswertes der 
weiteren Widerstandsgruppe uber der Temperatur kom- 
pensiert wird. Um dabei die Steuerung der weiteren 
Widerstandsgruppe entsprechend der den Bahrtwider- 
35 stand beeinflussenden Umgebungstemperatur genau 
vorzunehmen, ist vorteilhaft vorgesehen, daB ein Tem- 
peraturfOhler vorgesehen ist der eine den Bahnwider- 
stand beeinf lussende Umgebungstemperatur mOglichst 
genau erfaBt, und daB die Kombination der Wider- 
40 stande in Abhangigkeit des erfaBten Temperatursignals 
gesteuert wird. Der TemperaturfOhler steht dabei in 
mOglichst enger thermischer Beziehung zu dem Bahn- 
widerstand. 

[0009] Das Steuersignal an dem anderen Eingang 
45 des Steuerglieds wird zur Vorgabe des Ausgangs- 
stroms beispieteweise dadurch in dem von der Last 
benOtigten zeitHchen Vertauf genau bereitstelibar, daB 
das Steuersignal an dem anderen Eingang des Steuer- 
gliedes von einer zentralen Steuerungseinheit bereitge- 
50 stellt wird. 

[0010] Eine weitere alternative Ausfuhrungsform 
besteht darin; daB das Steuersignal in der zentralen 
Steuerungseinheit mittels eines Programms in Abhan- 
gigkeit von den Eigenschaften des Schalttransistors 
55 und der Temperatur im Bereich des Bahnwiderstands 
erzeug wird. Das dem anderen Eingang des Steuer- 
glieds zugefuhrte Steuersignal wird dabei auf einfache 
Weise und den jeweiligen Erfordemissen genau ange- 
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paBt durch Software erzeugt, wobei die Bgenschaften 
des jeweiBgen Schafttransistors und gewunschtenfalls 
wertere Bgenschaften der Schaftung mrt einfachen 
MaBnahmen ohne schaftungstechnische Anderungen 
am Bngang des Steuerglieds berOcksichtigt werden 5 
kOnnen. Auch kann etn jeweifiges gewunschtes RegeJ- 
verhaiten mit der zentralen Steuerungseinheil vorgege- 
ben werden, so daB Bgenarten beim Betrefoen der 
Last in Verbindung mit dem Temperaturverlauf des 
BahnwkJerstandes ebenfalls berOcksichtigt werden kOn- w 
nen. 

[0011] Die Erfhdung wird nachfolgend anhand von 
Ausfuhrungsbeispjelen unter Bezugnahme auf die 
Zeichnungen naherdargesteilt Es zeigen: 

15 

Fig. 1 ein Blockschaltbiid einer Schaftungs- 
anordnung mit einem Schalttransistor und 
Terrperaturkorrpensation, 

Rg. 2 ein erstes Ausfuhrungsbeispiel fur die Tern- 20 
peraturkompensation 

Rg. 3 ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel fur cfie 
Temperatu rkornpensation und 

25 

Rg. 4 ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel fQr die 
Terrperaturkompensation. 

[0012] Die in Rg. 1 als Blockschaltbiid dargesteltte 
Schaltungsanordnung weist in threm oberen, ersten 30 
Schaltungsabschnitt einen beispielsweise an eine Auto- 
batterie angeschlossenen DC/DOWandler 1 mit einem 
Schalttransistor 1.1 in Form etnes Feldeffekt-Schalttran- 
sistors auf. An den DC/DC-Wandler 1st eine zu betreh 
bende Last 2, wie z.B. eine Entladungslampe 35 
angeschaltet. 

[0013] DerDC/DC>Waiidler1rrrtdemSchamransistor 
1.1 wird mit einer darunter dargestellten Ansteuerein- 
heit 10 mit einer Ansteuerschaltung 3, einem Steuer- 
glied in Form einer Vergleicherstufe 5, einer 40 
Bewertungsschaltung 4 und einer Pegeleinstellstufe 6 
intermittierend angesteuert, urn den Ausgangsstrom fur 
die Last 2 nach Bedarf vorzugeben. Der erforderliche 
Ausgangsstrom wird mit einem Steuersignal einer zen- 
tralen Steuerungseinheit in Form eines Mikroprozes- 45 
sors bzw. Mikrocontrollers 7 gesteueri 
[0014] Je nach dem Ausgangsstrom, der der Last 2 
berertgestellt werden muB und z.B. bei eine Lampe in 
der anfanglichen Anlaufphase wahrend der ersten 20 
sec. eine erhebfich hOhere Letstung aufnimmt als in der so 
daran anschlieBenden stabilen Brennphase, wird mit 
dem von dem Mikrocontroller 7 bestimmten Steuersi- 
gnal eine Schaltschwelle an der Vergleicherstufe 5 vor- 
gegeben. Dazu wird dem einen Eingang a der 
Vergleicherstufe 5 ein Signal von dem Schalttransistor 55 
1.1 Qber die Bewertungsschaltung 4 zugefOhrt. wah- 
rend dem anderen Eingang b der Vergleicherstufe 5 das 
Steuersignal uber die Pegeleinstellstufe 6 zugefOhrt 



wird Das Tastverhaftrris des von der Vergleicherstufe 5 
ausgegebenen Signals hdngt zum einen von dem z.B. 
dreieckfdrmtgen Oder trapezfOrirugen Signal an dem 
einen Bngang a und zum anderen von dem PegeJ des 
Steuersignate an dem anderen Bngang b ab. und das 
von der Vergleicherstufe 5 ausgegebene Signal wird 
uber die Ansteuerschaltung 3 dem Gate-AnschluB des 
FekJeffekt-Schalttransistors 1.1 zugefOhrt 
[0015] Das uber die Bewertungsschaltung 4 dem 
einen Bngang a der Vergleicherstufe 5 zugefuhrte 
Signal hangt von dem Wert des Bahnwiderstandes des 
FeWeffekt-SchaWransistors 1.1 ab, der seinerseits tem- 
peraturabhangig ist und z. B. bei -50 °C gegenuber 2m- 
mertemperatur urn den Faktor 0,6 niedriger ist. wahrend 
er bei 130 °C gegenuber Zimmertemperatur urn den 
Faktor 2 grOBer ist Je nach Typ betragt der Bahnwider- 
stand bei Zimmertemperatur z.B einige 10mH Auf- 
grund der Temperaturabhangjgkeft kann der von dem 
Mikrocontroller 7 Qber die Ansteuereinheit 10 
bestimmte Ausgangsstrom stark verf aischt sein, so daB 
z.B. der von der Autobatterie entnommene Strom an 
Kabdbaumwiderstanden und Obergangswiderstanden 
von Kontakten einen erheblrchen Spannungsabfall 
bewirkt so daB die benOtigte minimale Versorgungs- 
spannung fur die Schaltungsanordnung unterschritten 
werden kann. Auch andere negative EinflOsse auf die 
ordnungsgemaBe Funktion der Schaltungsanordnung 
konnen sich durch die Anderung des BahnwkJerstan- 
des ergeben. 

[001 6] Urn trotz Temperaturdnderungen, die beispiels- 
weise bei einer Lampenansteuerung insbesondere in 
der Anfangsphase durch eine hone Verlustieistung auf- 
treten kOnnen, einen von der Temperatu r unabhangi- 
gen, stabilen Ausgangsstrom zu gewahrleisten, sind 
voriiegend MaBnahmen ergriffen, mrt denen der Beein- 
f lussung des Ausgangsstroms durch Temperaturande- 
rung entgegengewirkt wird. 

[0017] In Rg. 2 ist ein erstes Ausfuhrungsbeispiel 
gezeigt Das von dem Feldeffekt-Scharttransistor 1.1 
abgeleitete, von dem Bahnwiderstand beeinfluBte 
Signal wird dem einen Eingang a in Form des invert e- 
renden Eingangs der Vergleicherstufe 5 zugefOhrt und 
ist Qber einen Bngangswiderstand R1 an Masse gelegt. 
Wird die Bewertungsschaltung 4 als Knoten betrachtet, 
so liegt, wie aus den Rg. 1 und 2 ersichtlich ist der Bn- 
gangswiderstand R1 parallel zu dem Bahnwiderstand 
des Feldeffekt-Scharttransistors 1.1 gegen Masse. Bei 
einer ErhOhung des Bahnwiderstandes infofge Tempe- 
raturerhOhung erhOht sich somit auch der an der Paral- 
lelschaltung des Bahnwiderstandes und des 
Bngangswiderstandes R1 abfallende Spannungspegei, 
d.h. die Spannung an dem einen Bngang a. Dieser 
durch die Temperaturanderung hervorgerufenen Span- 
nungsanderung wird dadurch entgegengewirkt, daB 
entsprechend der Anderung des Bahnwiderstandes mit 
der Temperatur an dem anderen, nichtinvertierenden 
Bngang b der Vergleicherstufe 5 die an einem Wider- 
standsnetzwerk aus Widerstanden R2 bis R6 abfaJ- 
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lende Spannung ebenfalls angehoben wird. indem eine 
geeignete Kombination von Widerstandeh R4 bis R6 in 
Abhangigkeit der Temperaturanderung geschaltet wird. 
Dazu ist ein nicht gezeigter Temperaturfuhler in mOg- 
iichst enger thermischer Verbindung zu dem Bahnwi- 
derstand des Fekteffekt-Schatttransistors 1.1 
vorgesehen, der ein Temperatursignal an den Mikro- 
controller 7 abgibt Ober jeweils zugeordnete Ausgange 
des Mikrocontrollers 7 wird die Kombination der Wider- 
stande R4 bis R6 gewahlt, so da 8 sich im Zusammen- 
wirken mit dem Widerstand R3 und dem anderen 
Eingangswiderstand R2 ein geeigneter Spannungstei- 
lerwert ergibt. Ober den Widerstand R3 wird vom Mikro- 
controlier 7 a us der Sdlwert fOr den Ausgangsstrom 
vorgegeben. 

[001 8] Ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel fur eine Tern- 
peraturkompensation des Bahnwiderstandes des Feld- 
effekt-Scharttransistors 1.1 ist in Rg. 3 wiedergegeben. 
Entsprechend dem AusfOhrungsbeispiel nach Fig. 2 
wird das von dem Feldeffekt-Scharttransistor 1.1 abge- 
leitete Signal Ober die Bewertungsschaltung 4 dem 
invertierenden einen Eingang a der Vergleicherstufe 5 
zugefOhrt, so daB der Bahnwiderstand auch hierbei par- 
allel gegebenenfalls mit anderen Schartungskomponen- 
ten zu dem einen Eingangswiderstand R1 liegt Der an 
dem einen Eingang a erzeugte Spannungspegel wird 
demgemaB in der vorstehend beschriebenen Weise 
durch eine temperaturabhangige Widerstandsanderung 
des Bahnwiderstandes beeinfluBt. Zur Kompensation 
ist an dem anderen, nichtinvertierenden Eingang b der 
Vergleicherstufe 5 ein Spannungsteiler aus Widerstan- 
den R7, R8, R9 und NTC angeschlossen. 
[0019] Das Steuersignal des Mikrocontrollers 7 wird 
Ober diesen Spannungsteiler dem anderen Eingang b 
der Vergleicherstufe 5 zugefuhrt Der temperaturabhan- 
gige Widerstand NTC ist in mdglichst enger thermischer 
Nahe zu dem Bahnwiderstand des FekJeffekt-Schalt- 
transistors 1.1 angeordnet und wird demnach gegen- 
laufig zu dem Bahnwiderstand bei TemperaturerhOhung 
herabgesetzt bzw. bei Temperaturemiedrigung vergrO- 
Bert. Dadurch erhaht sich bei h6herer Temperatur auch 
der Spannungspegel an dem anderen Eingang b der 
Vergleicherstufe 5, so daB auch hierbei ein von der 
Temperatur unabhangiges Tastverhdltnts an dem Aus- 
gang der Vergleicherstufe 5 und damit ein von einer 
Temperatur unabhangiger, konstanter Ausgangsstrom 
erzielt wird. Der temperaturabhdngige Widerstand NTC 
ist entsprechend dem Temperaturverlauf des Bahnwi- 
derstandes zur Kompensation geeignet gewahlt 
[0020] Entsprechend den beschriebenen Ausfuh- 
rungsbeispielen sind auch ahnliche Schaltungen am 
Eingang der Vergleicherstufe 5 denkbar, mit denen der 
Anderung des Bahnwiderstandes in Abhangigkeit von 
der Temperatur entgegengewirkt werden kann, indem 
der Spannungspegel an dem anderen Eingang b der 
Vergleicherstufe 5 zur Kompensation der Temperatur- 
drift des Bahnwiderstandes geeignet in Abhangigkeit 
der Temperatur beeinfluBt wird. 



[0021 ] Bei einer in Rg. 4 gezeigten werteren AusfOh- 
rungsform der Schartungsanordnung ist an dem ande- 
ren Eingang b des Steuerglieds in Form der 
Vergleicherstufe 5 unmittelbar oder Ober ein geeignetes 

5 Firterglied, das zum Beispiel einen Speicherkondensa- 
tor und einen Widerstand aufweist eine zentrale Steue- 
rungseinhert 7 angeschlossen. Mit der zerrtralen 
Steuerungseinhert 7 kann das kompensierende Steuer- 
signal auf einfache Weise mrttels eines Programms in 

w Abhangigkeit von dem Temperaturverlauf des Bahnwi- 
derstandes des Scharttransistors 1 .1 fOr die jeweils vor- 
herrschende Temperatur erzeugt werden. Die 
Temperatur wird mittete eines geetgneten Temperatur- 
fOhlers erfaSt, wie in Rg. 4 mit etnem Pfeil angedeutet. 

75 Mit der zerrtralen Steuerungseinheit 7 ist es auch mOg- 
lich f ein gQnstiges Regelverhaften fur die Ansteuerung 
der Last 2 jeweils unter Berucksichtigung der vorlieg en- 
den Temperatur einzustellen. Berspielsweise kann zum 
Ansteuern einer Endladungslampe das Regerverhalten 

20 in der Anlaufphase und wdhrend des Brennbetriebs mit 
dem Programm geeignet gewahit werden. 

Patentanspruche 

25 1. Schartungsanordnung mit einem in einem ersten 
Scnartungsabschnrtt angeordnet en Scharttransi- 
stor, der Ober eine ein Steuerglied aufweisende 
Ansteuereinheit zur Abgabe eines vorgegebenen 
oder vorgebbaren Ausgangsstroms intermittierend 

30 angesteuert wird, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB einem Eingang (a) des Steuerglieds (5) ein 
von dem Bahnwiderstand des Scharttransistors 

35 (1.1) beeinfruBtes Signal zugefOhrt ist, und 

daB einem anderen Eingang (b) des Steuer- 
glieds (5) zum Bestimmen des Tastverhaitnis- 
ses der intermrttierenden Ansteuerung ein 
Steuersignal zugefuhrt ist, das mit einem dem 

40 Temperaturverlauf des Bahnwiderstandes ent- 

gegenwirkenden Temperaturverlauf beauf- 
schlagt ist 

2. Schartungsanordnung nach Anspruch 1 , 
45 dadurch gekennzeichnet, 

daB als Steuerglied eine Vergleicherstufe (5) 
vorgesehen ist und 

daB das Steuersignal an dem anderen Eingang 
so (b) durch einen in Abhangigkeit der Temperatur 

variierten Widerstandswert eines Widerstands- 
netzwerks (R2 bis R6; R7 bis R9, NTC) beauf- 
schlagt ist 

55 3. Schartungsanordnung nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Bahnwiderstand parallel zu einem 
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erst en Bngangswiderstand (R1) an den einen 
Engang (a) der Vergleicherstufe (5) ange- 
schlossen ist und 



dadurch gekennzetchnet 



da 3 das Steuersignal in der zentraJen Steue- 
rungseinheit (7) mitt els eines Programms in 
Abhangigkeit von den Bgenschaften des 
Schalttransistors (1.1) und der Temperatur im 
Bereich des Bahnwiderstands erzeug wind. 



da 8 an dem anderen Engang (b) ein Span- 
nungstefler aus einem werteren Engangswi- 5 



derstand (R7) und aus eirter 
Widerstandsgruppe (R8, R9, NTC) mit einem 
temperaturabhangigen WkJerstand (NTC) 
angeschlossen ist 



10 



4. SchaJtungsanordnung nach Anspnjch 3, 
dadurch gekennzeichnet 

daB der Bahnwiderstand positiven und der 
temperaturabhangrge Widerstand (NTC) nega- 75 
tiven Ternperaturkoeffizienten besrtzt und 
daB der eine Engang (a) der invertierende und 
der andere Engang (b) der ruchtinvertierende 
Engang der Vergleicherstufe (5) sind. 



5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet 

daB der Bahnwiderstand parallel zu einem 
erst en Bngangswiderstand (R1) an den einen 25 
Engang (a) der Vergleicherstufe (5) ange- 
schlossen ist, 

daB an dem anderen Engang (b) ein Span- 
nungsteiler aus einem werteren Bngangswi- 
derstand (R2) und aus einer werteren 30 
Widerstandsgruppe (R3 bis R6) angeschlos- 
sen ist und 

daB der WkJerstandswert der werteren Wider- 
standsgruppe durch unterschiedliche Kombi- 
nation in Abhangigkeit der Temperatur 35 
zugeschalteter und abgetrennter WkJerstande 
(R4, R5, R6) variierbar ist. 

6- Schaltungsanordnung nach Anspruch 5, 

dadurch gekennzeichnet. ao 

daB ein TemperaturfOhler vorgesehen ist der 
eine den Bahnwiderstand beeinflussende 
Umgebungstemperatur mOglichst genau 
erfaBt, und 45 
daB die Kombination der Widerstand e (R4, R5, 
R6) in Abhangigkeit des erfaBten Temperatur- 
signals gesteuert wind. 

7. Schaltungsanordnung nach einem der Anspruche 1 so 
bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB das Steuersignal an dem anderen Eingang 
(b) des Steuergliedes (5) von einer zentralen ss 
Steuerungseinhert (7) berertgestellt wird. 
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8. Schaltungsanordnung nach Anspruch 7, 
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